
充电 | 升压 | 降压 | LDO | 过压/过流保护 | PMIC | 背光 | MOS | 功放

电 源 管 家 ， 让 设 计 更 可 靠



广泛的市场接受度 Sample NOW!
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产品种类：
1. 多合一充电仓管理芯片
2. 分立OVP/OCP
3. 分立Charger
4. 分立BOOST
5. 分立LDO
6. 锂电保护



微源多合一 TWS系列产品路线图

线性充 开关充 耳机充电方案

已有产品

样品中

LP4081

16V， 0.48A快充
0.6uA Iq,

通信电平转换
路径管理, I2C，NTC

船运模式
QFN-12 2x2 pkg

LP4080H

8V， 0.3A快充
0.6uA Iq

PWRON/RESET/GPO

8K ESD

DFN-8 2x2 pkg

LP7812
28V线性充

6uA Iq
集成MCU发码功能
HALL/KEY/LED/NTC
电压跟随充电
QFN-16 3x3 pkg

LP7810

30V线性充
4uA Iq

双向通信, I2C

耳机快充250mA

QFN-16 3x3 pkg

LP7811
30V， 1.7A开关充

6uA Iq
双耳双向通信，I2C

路径管理
耳机快充 300mA
QFN-24 4x4 pkg

LP7802/4

30V线性充
20uA Iq

KEY/LED/NTC

双耳输出
QFN-16 3x3 pkg
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Sampling! Sampling!

LP7812C
28V线性充

6uA Iq
支持外部MCU控制

双向通信
电压跟随充电
QFN-16 3x3 pkg

开发中

LP7813

28V， 1A开关充
6uA Iq

支持外部MCU控制
双向通信

电压跟随充电
QFN-16 3x3 pkg

Sampling!
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LPS TWS耳机方案产品list

功能示意

量产
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P

LPM2301 LPM2302LPM3401

LP3994

LP6260 LP6261

LP4068T

LP28300A

LP4070E

LPB1001 LPB1003

LP5305/A

LP7801T/TE

输入耐压高达36V/28V
待机电流: 1.7uA

IEC62368认证
输入电压4.5V-5.8V
支持霍尔, 带EN使能
充电电流可编程

同步5V升压，效率达95%
“T”: NTC温度检测

ESOP-8

LP7801D

输入耐压高达36V/28V
待机电流: 1.7uA

IEC62368认证
输入电压4.5V-5.8V
支持霍尔, 带EN使能
充电电流可编程

同步5V升压，效率达95%
“D”:不带 NTC温度检测

ESOP-8

LP7800S

输入耐压高达30V
15V输入过压保护

单通道
输入电压4.5V-6V

充电电流固定350mA
放电截止电流4mA
待机电流15uA
双指示灯

ESOP-8

LP7806K2/K4

低成本方案
输入耐压8V
单通道

输入电压4.5V-6V
充电电流固定310mA
放电截止电流4mA
待机电流: 15uA
双/四指示灯

ESOP-8

LP7801L

同步5V升压，效率达95%
待机电流1.7uA

输入电压4.5V-6.5V
输入耐压10V

支持霍尔，带EN使能
ESOP-8

LP4069T

耳机5V充满电后，蓝牙

芯片有5V供电则默认为

耳机在充电仓，蓝牙芯

片进入深度睡眠，功耗

极低（uA级别电流）

常开型

关断型

耳机5V充满电后，蓝牙芯

片有5V供电则其功耗能达

到mA级别，需要将充电仓

电压降低到一定的低电压

时（1.0V-3.0V）蓝牙芯片

的功耗才能降低到uA级别。

电池温度检测功能。均

可满足温度0-45C可调。

LP5306LP5308

LP4080H

LP28303A

分立方案 集成方案

LP5301

LP3996

LP4076H

LPB1010

LP4077

LP4081

LP6252

LP7800HA/B

输入耐压高达30V
6.5V输入过压保护

单通道
输入电压4.5V-6V

充电电流固定300mA/200mA
放电截止电流4mA
待机电流13uA
双指示灯

ESOP-8

样品中





超高效率 TWS耳机充电方案原理

传统线性充电方案
线性充电方案

线性充电，自动超低压差

允许大电流充电（5C快充）

增长20%充电舱电池续航时间

减少外部元件，降低PCB面积和BOM成本
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充电电路

左耳机充电舱

恒流电路



TWS耳机充电管理方案
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其它蓝牙
主芯片

LP4080
LP4081

JL701N

内置
HERO ChargeTM

LP7810/LP7811/LP7812
（也可用于非 方案）

讯龙3代

内置
HERO ChargeTM



支持讯龙三代的高效率TWS电池仓参考设计

方案介绍
本参考设计基于BT895X列高性能TWS蓝牙平台中的BT8952，主要
元器件为微源半导体的HERO ChargeTM系列多合一高效率智能电
池仓充电芯片(LP7810/LP7811/LP7812 )。

系统框图

充电效率图
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充电曲线图

LP7810

MCU

I2C

UART

Charger
+ 

Boost
+

LDO

VOL

VOR

BT8295
Charger+BT

BT8295
Charger+BT

Pogo Pin

Pogo Pin

Earbud 1

Earbud 2

BT895X

BT895X

方案特点
◆ HERO (Highly Efficient, Rapid & Optimized) 充电方案带来高达15%

充电仓续航时间的增长（相对于5V固定输入电压充电）

• 高达80%以上的充电仓电池-耳机电池综合转换效率（含MCU以及蓝
牙功耗）

◆ 讯龙三代的HERO ChargeTM方案耳机充电电流最高达200mA

• 支持2C/3C/4C/5C/6C快充

◆ 充电过程的电压跟随无需软件介入，降低开发成本和MCU功耗

◆ 30V输入耐压充电

• ±0.5% 浮充电压精度

• ± 5% 充电电流精度

• LP7811 支持1.7A开关充电电流

◆ 智能耳机充电管理

• 耳机出入仓检测，满电检测

• 耳机充电欠压保护

◆ UART双向通信

◆ NTC充电保护，过温自动充放电控制

◆ 电池仓 6uA典型静态电流



支持杰里JL701N 系列的高效率TWS电池仓参考设计

方案介绍
本参考设计基于杰里JL701N系列高性能TWS蓝牙平台中的JL7016，
主要元器件为微源半导体的HERO ChargeTM系列多合一高效率智
能电池仓充电芯片(LP7810/LP7811/LP7812 )。

方案特点
◆ HERO (Highly Efficient, Rapid & Optimized) 充电方案带来高达15%

充电仓续航时间的增长（相对于5V固定输入电压充电）

• 高达80%以上的充电仓电池-耳机电池综合转换效率（含MCU以及蓝
牙功耗）

◆ JL701N 的HERO ChargeTM方案耳机充电电流最高达200mA

• 支持2C/3C/4C/5C/6C快充

◆ 充电过程的电压跟随无需软件介入，降低开发成本和MCU功耗

◆ 30V输入耐压充电

• ±0.5% 浮充电压精度

• ± 5% 充电电流精度

• LP7811 支持1.7A开关充电电流

◆ 智能耳机充电管理

• 耳机出入仓检测，满电检测

• 耳机充电欠压保护

◆ UART双向通信

◆ NTC充电保护，过温自动充放电控制

◆ 电池仓 6uA典型静态电流

系统框图

充电曲线图
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支持恒玄/物骐/高通主控的高效率TWS电池仓参考设计
系统框图
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充电曲线图

I2C

Charger

+

Boost

+

LDO

+

NTC

VOL

VOR

LP781X
（LP7810/LP7811/LP7812）

UART
MCU

LP4080
LP4081

BT
SoC

SYS

BAT

PWRON

RESET

UART

LP4080
LP4081

BT
SoC

SYS

BAT

PWRON

RESET

UART

方案介绍
本参考设计支持恒玄BES25/26/27系列，以及物骐WQ7033,高通
QCC30xx/51xx等高性能TWS蓝牙平台，主要元器件为微源半导体的
HERO ChargeTM系列多合一高效率智能电池仓充电芯片
(LP7810/LP7811/LP7812 )。

方案特点
◆ HERO (Highly Efficient, Rapid & Optimized) 充电方案带来高达20%

充电仓续航时间的增长（相对于5V固定输入电压充电）

• 高达80%以上的充电仓电池-耳机电池综合转换效率（含MCU以及蓝
牙功耗）

◆ LP4080/1 的HERO ChargeTM方案耳机充电电流最高达300mA

• 支持2C/3C/4C/5C/6C快充

◆ 充电过程的电压跟随无需软件介入，降低开发成本和MCU功耗

◆ 30V输入耐压充电

• ±0.5% 浮充电压精度

• ± 5% 充电电流精度

• LP7811 支持1.7A开关充电电流

◆ 智能耳机充电管理

• 耳机出入仓检测，满电检测

• 耳机充电欠压保护

◆ 2Mbps UART双向通信

◆ NTC充电保护，过温自动充放电控制

◆ 电池仓 6uA典型静态电流



LP4080H 超高效率TWS耳机充电芯片

芯片介绍

LP4080是内置8V输入耐压的超低功耗的蓝牙耳机充电芯片。与
LP7810充电仓芯片配合，LP4080支持250mA大电流充电。该芯
片拥有超低压差充电管理，出入仓检测，1-wire私有通信协议
以及5个逻辑信号等功能。通过1-wire协议，用户可以进行调整
浮充电压，开机，复位等控制。

芯片特点

◆8V输入耐压超低压差线性充电管理

• 充电浮充电压可设置（4.0V，4.2V，4.35V，4.4V）

• 支持最高250mA低发热快充

• 7.5mA涓流充电

• 2mA 高精度截止电流(配合LP7810)

◆支持与电池仓双向UART通信（速率1Mbps）

◆支持自动入仓复位/离仓开机

◆VIN 引脚HBM 8kV ESD PASS

◆1-wire协议灵活调整出仓开机以及入仓复位时间

◆支持船运模式（配合锂电池保护）

◆0.6uA超低静态电流

◆1.4mm*1.7mm DFN-8超小封装节省PCB面积

◆适配恒玄BES SoC方案

GND

ISET

ENb

GPO

VIN

CHGb

PWRON

RESET

BAT

2mm * 2 mm DFN-8 package

Sample Now! 

系统框图

封装引脚图
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LP4081 16V 耐压, 集成路径管理充电芯片

芯片介绍

LP4081是内置16V输入耐压的，支持470mA充电，超低功耗的
可穿戴产品充电芯片。与LP781X系列前端芯片配合，LP4081支
持大电流低压差直冲。该芯片拥有超低压差充电管理，路径管
理，出入仓检测，I2C接口以及1-wire私有通信协议等功能。通
过1-wire协议，用户可以进行开机，复位，船运等控制。

芯片特点

◆16V输入耐压超低压差线性充电管理

• 充电浮充电压可调（4.0V~4.5V 20mV/step, 0.5%）

• 10-470mA 充电电流可调

• 1-15mA可编程涓流充电

• 1-15mA 可编程截止电流

◆充放电过程电流采样输出

◆路径管理，支持电池0电压开机

◆支持硬件复位/开机，定时器复位

◆支持高速双向通讯

◆1-wire协议灵活调整开机以及复位时间

◆支持船运模式

◆0.6uA超低静态电流

◆2mm*2mm QFN-12超小封装节省PCB面积
2mm * 2 mm QFN-12 package

Sample Now! 

系统框图

典型应用图
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LP4081

BAT

VIN

Option

RESET

SYS
C1

C2

C3

Battery

GND

BLE

SoC

SCL

IRQb

GPIO0

GPIO1

Earphone 

Pogo Pin

SDA

GPIO2

RESET

ICHG

TX

VIO

COM

VBAT

PWRKEY

1V8

PWRON

/RX

R1

R2

Sampling!

封装引脚图

BUS

COM

SYS

BAT

ICHG
GND

IN-Case 

Detection

Level

Shift

Open-

drain

I2C

VIO

SCL

SDA

IRQb

RESET

PWRON

Charger and Power 

Path Management

CONTROL

LOGIC

BAT

VIO

1-wire

BUS

Open-

Drain



LP7810 超高效率充电仓管理芯片

芯片介绍

LP7810是内置30V输入耐压的，I2C可编程的TWS充电仓管理芯片。与
LP408x配合，LP7810可以大幅度提高充电仓的电池续航时间20%。该
芯片拥有充电，升压，NTC管理，LDO，通信以及其他多重保护电路，
支持与耳机双向通讯，充电参数可编程，并在特定事件发生时给MCU
发出中断信号。

芯片特点

◆30V输入耐压线性充电

• 充电电流和电压I2C可编程

• 0.5% 浮充电压精度，5% 充电电流精度

• 充电过热限流

◆智能放电管理

• 输出电压自动跟踪耳机电池电压, 提升充电仓电池续航时间

• 支持5C耳机快充

• 仓内电池过放保护

◆2.7V LDO(常开MCU电源)，带I2C及中断接口

◆耳机入仓出仓检测/耳机UART双向通信

◆集成2路LED，以及NTC电路

◆4uA典型静态电流

◆外围电路简单（仅6个无源器件） 3mm * 3 mm QFN-16 package

极简的外围电路：
4个电容
1个电感
1个电阻

典型应用框图

封装引脚图
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LP7811 超高效率开关型充电仓管理芯片

芯片介绍

LP7811是30V输入耐压的，支持1.7A充电电流的开关型的TWS充电仓
管理芯片。与微源LP408X系列耳机快充芯片配合，LP7811可以大幅
度提高充电仓的电池续航时间15%以上。 LP7811 遵循放电优先原则，
在USB插入条件下，即使电池欠压，仍然支持耳机快充。该芯片拥有
充电，升压，NTC，路径管理，LDO，通信以及其他多重保护电路，
支持与耳机双向通讯，并在特定事件发生时给MCU发出中断信号。

芯片特点

◆30V输入耐压开关型充电

• 高达1.7A 充电电流，涓流/恒流/截止电流和充电电压均可配置

• 0.5% 浮充电压精度，5% 充电电流精度

• 94%充电效率，充电温度管理

◆智能放电管理

• 输出电压自动跟踪耳机电池电压, 提升充电仓电池续航时间

• 支持6C耳机快充（最高300mA）

• 电池欠压保护

◆支持路径管理

◆集成超低功耗可调LDO，I2C及中断

◆耳机入仓出仓检测/左右耳独立双向通信

◆集成2路呼吸灯，以及符合JEITA标准的NTC电路

◆6uA典型静态电流
4mm * 4 mm QFN-24 package

极简的外围电路：
4个电容
1个电感
1个电阻

典型应用图 封装引脚图
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系统框图

LP7811

SWBAT

VIN

NTCCOMML

GND

RNTC

PMID

VOL

VOR

C1

C2
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L1 C3

Battery

SDA

IRQb

Input

Earphone 

Pogo Pin

LED1

MCU NTCS

2P7

SCL

LED2

Sampling!



LP7812 全集成，高效率充电仓管理芯片

芯片介绍

LP7812是内置28V输入耐压的，全集成TWS充电仓管理芯片。该芯片
集成霍尔/按键输入检测，无需MCU的配合，自动与耳机进行单向广
播通信。此外，LP7812拥有充电，升压，NTC管理，通信以及其他多
重保护电路。与LP408X系列耳机芯片配合，可以提升15%电池仓续航。

芯片特点

◆28V输入耐压线性充电

• 充电电流电阻可调

• 0.5% 浮充电压精度，5% 充电电流精度

• 充电过热限流

◆智能放电管理

• 耳机出入仓自动识别并开启或者关闭给耳机放电

• 支持3C耳机低压快充

◆霍尔以及按键输入检测及发码（私有协议）

◆异常事件灯显及发码

◆支持1~4路LED电量显示

◆NTC充电保护，过温自动充放电控制

◆7uA典型静态电流

◆外围电路简单（仅7个无源器件） 3mm * 3 mm QFN-16 package

极简的外围电路：
3个电容
1个电感
3个电阻

系统框图

封装引脚图
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LP7812

SWBAT

VIN

LED1

PMID

VOL

VOR

C1

C2

LED2

L1 C3

Battery

VBAT

ISET

HALL HALL

KEY

Input

RISET

Earphone 

Pogo Pin

NTC

GND

RNTC

NTCS

典型应用图

Sampling!



LP7812C MCU控制，双向通信充电仓管理芯片

芯片介绍

LP7812C是内置28V输入耐压的，充电电流可配置的TWS充电仓管理
芯片。与LP408x配合，LP7812C可以大幅度提高充电仓的电池续航时
间15%以上。该芯片拥有充电，升压，NTC管理，双向通信以及其他
多重保护电路。LP7812C以广播方式周期性给MCU发送各项状态信号
信号以供MCU进行系统控制。

芯片特点

◆28V输入耐压线性充电

• 充电电流电阻可调

• 0.5% 浮充电压精度，5% 充电电流精度

• 充电过热限流

◆智能放电管理

• 耳机出入仓检测，满电检测

• 支持3C耳机低压快充

• 放电欠压保护

◆私有协议周期性发送状态

◆支持与耳机UART双向通信

◆NTC充电保护，过温自动充放电控制

◆7uA典型静态电流

◆外围电路简单（仅7个无源器件） 3mm * 3 mm QFN-16 package

极简的外围电路：
3个电容
1个电感
3个电阻

系统框图

封装引脚图
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典型应用图

LP781X

SWBAT

VIN

GND

PMID

VOL

VOR

C1

C2 L1 C3

Battery

VBAT

ISET

MCU
COMM

DATA

GPIO0

GPIO1

Input

RISET

Earphone 

Pogo Pin

CTRL

GPIO2

GPIO4

GPIO5

VBAT

HALL

GPIO6

GPIO7

NTC

RNTC

NTCS

RXGPIO3

KEY

Sampling!
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功能 型号 特点 封装 应用场景

锂保

LPB1003 高精度1uA锂电保护 SOT23-5 充电仓

LPB1001 1*1超小封装锂保 TDFN1x1-4 耳机端

LPB1010 1*1超小封装锂保，带船运模式 TDFN1x1-4 耳机端

LDO
LP3994 44V降压LDO，150mA输出 SOT23-3 无线充/MCU供电

LP3996 超低静态电流，300mA输出 TDFN1x1-4 MCU供电

升压放电
Boost

LP6260 1.7uA低功耗升压，全关断 TDFN-6 充电仓

LP6261 1.7uA低功耗升压，全关断 SOT23-6 充电仓

充电管理
Charger

LP4068/T 内置OVP的充电 S0T23-5/6 350mA以内充电仓

LP4069/T 内置OVP的充电，全关断 TDFN2x2-8 高性能充电

LP4070E 超小封装充电 TDFN1x1-6 耳机端

LP4080H 超小封装充电 TDFN2x2-8 大电流快充

LP28303A 2A开关型充电IC TDFN-10 充电仓快充

LP28300A 宽电压输入，2A开关型充电IC TDFN-10 充电仓快充

过压保护
OVP

LP5300/1F 26V高耐压过流保护芯片 SOT23-6 低成本OVP

LP5305/6 高精度30V过压过流保护 TDFN2x2-8 高性能OVP

LP5308 高响应速度36V过压过流保护
TDFN2x2-8
SOT23-6

高耐压

：耳机端适用

300 - 500mAh+

充电管理
Charger

过压保护
OVP/OCP

USB 5V

Battery

升压放电
Boost

锂电池
保护

耳机充电

MCU

Hall
开关盖检测

指示灯

按键

NTCDCDC

/LDO

无线充

通讯

分立方案
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LP7801L LP7801D LP7801T LP7801TE

输入耐压(V) 10 28 36 28

输入过压保护(V) - 7 6.3 7

输入工作电压(V) 4.5-5.8 4.5-5.8 4.5-5.8 4.5-5.8

待机电流 Typical (uA) 1.7 1.7 1.7 1.7

输出电压 Typical (V) 5.1 5.1 5.1 5.1

效率(%)@VBAT=4.2V,
Vout=5.1V,Iout=200mA

95 95 95 95

充电电流最大(mA) 1000 1000 1000 1000

放电电流(mA)@VBAT=4.2V,
Vout=5.1V 

500 500 500 500

EN 控制 Y Y Y Y

充电指示灯 单 单 单 单

电池温度监测 N N Y Y

输出过流保护 Y Y Y Y

过温保护 Y Y Y Y

输出短路保护 Y Y Y Y

IEC62368认证 N Y Y Y

封装 ESOP-8 ESOP-8 ESOP-8 ESOP-8

特点

• 充满电压0.5%的高精度

• 内置OVP保护，且耐压最高达36V，防止C口因快速插拔而损坏

• 电池兼容性好：支持4.2V/4.35V多种电池电压

• 待机电流低：<2uA开机工作电流 @5.1V常开

• LP7801T/LP7801D 通过IEC62368认证

典型应用电路

LP7801T

输入耐压

10V
28V

LP7801D

• 无NTC

LP7801TE

• 分压式NTC
LP7801L

• 无NTC

LP7801T

• 分压式NTC

36V
28V

集成方案 – 常开型
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参数适用场合

LP7802T LP7804T LP7800S
LP7800HA

/B
LP7806K2 LP7806K4

输入耐压(V) 30 30 30 30 8V 8V

输入过压保护(V) 6.5 6.5 15 6.5 6.4 6.4

输入工作电压(V) 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6

待机电流 Typical (uA) 23 23 15 13 15 15

充电电流最大(mA) 1000可调 1000可调 350 300/200 310 310

放电电流(mA) 500 500 500 500 300 300

放电截止电流 双路可调 双路可调 4mA 4mA 4mA 4mA

EN 控制 Y Y N N N N

充电指示灯 充电+放电 4灯电量 充电+放电 充电+放电 充电+放电 4灯电量

NTC检测 Y Y N N N N

输出过流保护 Y Y Y Y Y Y

过温保护 Y Y Y Y Y Y

输出短路保护 Y Y Y Y Y Y

封装 QFN-16 QFN-16 ESOP-8 ESOP-8 ESOP-8 ESOP-8

特点

• 高输入耐压：30V

• NTC电池温度检测功能

• 同步升压输出5.15V，效率高达93% 

• 带EN使能，控制EN可完全关断输出

• 双通道独立自动识别负载功能

• 放电模块过流、短路、过温保护功能

典型应用电路

LP7802T

VIN

2

VBAT

1

LED1
7

LED2
6

ISET
4

NTC
5

LX
16

VOUT1
14

VOUT2
13

IEND1
9

EN
12

IEND2
8

PMID
15

Vout1

Vout2

VBATVIN

4.7uH

LED

LED

RISET

10uF

RIEND1

RIEND2

68nF

68nF

1uF 10uF

1uF

1uF

GND

3

NC
11

RNTC_UP

RNTC_DN

OFF

ON

2M
47nF

KEY
10

关断型多合一集成方案
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